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O Amplificador Óptico a Semicondutor (SOA), construído a partir de uma cavidade laser apresenta 
comportamento não-linear dependendo da potência do sinal de entrada. Dentre estas não-
linearidades está a modulação cruzada de ganho (XGM), que consiste em um fenômeno onde, 
através de um sinal modulado em amplitude injetado em um SOA, se modula o ganho de outra 
portadora óptica co-propagante, devido à saturação do meio ativo. Esse efeito pode ser 
aproveitado para converter, em um comprimento de onda diferente, o trem de pulsos original, 
porém com inversão de nível de bits. Este projeto simulou – com o auxílio do software OptSim 
(RSoft Design Group) – e verificou experimentalmente – utilizando a bancada do projeto 
Kyatera/Fapesp, no LAPCOM (DMO/FEEC) – diferentes configurações que possibilitem um melhor 
resultado no processo de conversão de comprimento de onda. Os resultados das simulações 
foram confrontados com os obtidos em laboratório para a realização da otimização. 
SOA - XGM - Comunicações ópticas 
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